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テ クニカルノ ー ト
DDR2 READ 割り込み

はじめに
よ り 高い ク ロ ッ ク周波数での動作を可能にする ために、 DDR2 SDRAM では、 DDR 
SDRAM で採用されている 2n プ リ フ ェ ッ チではな く 4n プ リ フ ェ ッチを採用し ています。  
その結果、 バース ト 長 (BL)4 または 8 の READ コマン ド のみがサポー ト され、 4 ビ ッ ト
境界の READ 割 り 込みのみが許可されます。  こ のテ ク ニカル ノ ー ト では、 READ コマン
ド によ る READ 割 り 込みの正しい実行方法について説明し ます。 

READ コマン ド による READ 割り込み
DDR2 SDRAM の仕様では、 BL = 4 動作を使用する READ バース ト に割 り 込んだ り それを
切 り 詰めた り する こ と は許されていません。  BL = 4 の READ コマン ド が登録される と 、
READ バース ト サイ クルを完了し なければな り ません。  一方、 BL = 8 動作を使用する
READ( 自動プ リ チャージは無効 ) は、 4 ビ ッ ト 境界で割 り 込みが発生する場合に限 り 、
任意のバン クへの別の READ コマン ド によ って割 り 込んだ り 切 り 詰めた り する こ と がで
き ます。  すなわち、 READ バース ト 割 り 込みは、 2 ページの図 1 に示すよ う に前の READ
コマン ド の後の 2 x tCK (tCCD) ち ょ う どに発生する必要があ り ます。  こ の制限は、DDR2 
SDRAM の 4n プ リ フ ェ ッ チアーキテ クチュ アによ る もので、 2 ビ ッ ト 境界で割 り 込むこ
と を許し ている DDR SDRAM の 2n プ リ フ ェ ッチアーキテ クチュ ア と は対比的です。  こ の
制限に違反する と 、 データが失われた り データが破壊された り する場合があ り ます。 BL 
= 8 の READ バース ト は、 READ または AUTO PRECHARGE コマン ド を伴 う READ だけ
が割 り 込むこ と ができ ます。
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図 1 ：  READ コ マン ド による READ 割り込み

注 ： 1. バース ト 長 = 8 である必要があ り、 自動プ リ チャージは無効 (A10 = Low) になっている必要が
あ り ます。

2. READ コマン ドは、 任意の有効なバン クおよび行ア ド レスに対し て発行できます (T0 および T2
での READ コ マン ドは同じバン クでも異なるバン クでもかまいません )。

3. 割り込みを行う READ コ マン ドは、 前の READ コマン ドから正確に 2 x tCK のと きに発行する
必要があ り ます。  

4. 自動プ リ チャージは、 割り込みを行う READ コマン ド によ って有効 (A10 = HIGH) または無効
(A10 = LOW) にする こ とができます。

5. NOP または COMMAND INHIBIT コマン ドは有効です。  PRECHARGE コマン ドは、 T0 および T2
での READ で使用されたバン クに対し て発行できません。

6. T0 での READ の最も早い READ-to-PRECHARGE (tRTP) のタ イ ミ ングは tRTP = AL + BL/2 で、
BL は切り詰められたバース ト の BL ではな く モー ド レジス タ で指定された 8 です。

7. この例では、 AL = 0、 CL = 3、 BL = 8 を使用し、 標準 tAC および標準 tDSDQ を使用し て示し て
あ り ます。
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